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Fig. 20 Transient thermal impedance of
inverse CAL diodes ZthJC = f (tp); D = tp / tc = tp · f

Fig. 22 Typ. CAL diode peak reverse recovery
current IRR = f (IF; RG)

Fig. 23 Typ. CAL diode peak reverse recovery
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модуль semikron, igbt, мост диодный Минск +375447584780  
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email  minsk17@tut.by tel.+375 29 758 47 80 мтс  

Мы не работаем с частными (физическими ) лицами. 

Мы работаем только с юридическими лицами(организациями) и ИП и только по безналичному расчёту. 
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SKM300GB125D
Ультрабыстродействующие IGBT- модули SEMITRANS 3 
на напряжение 1200В
Описание модулей SKM400GB125D, SKM400GAL125D, 
SKM400GAR125D
каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, 
параметры, маркировка,габариты, фото, даташит,
 г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by 
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